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Przedmiotem wynalazku jest tranzystorowa prze-
twornica wielkiej czestotliwosci i wysokiego na-
piecia, zwlaszcza do iskrowego prébnika proézni,
zrealizowana w technice pélprzewodnikowej, ma-
jgca zastosowanie do pomiaru malych ci$nien.

W znanej samowzbudnej przetwornicy wielkiej
czestotliwosci wysokiego napiecia zastosowany jest
‘uklad przeciwsobny lub mostkowy, lampowy lub
pbiprzewodnikowy z napieciowym dodatnim sprze-
zeniem zwrotnym stanowigcy generator duzej cze-
stotliwosci, na wyjsciu ktérego znajduje sie trans-
formator wysokiego napiecia wielkiej czestotliwosci.
Transformator ten ma kilka uzwojen nawinietych
na rdzeniu proszkowym z uzwojeniem koszyko-
wym i sekcyjnym stosowanym w celu zmniejsze-
nia pojemnosci wlasnych. Prawidlowosé dziatania
tego typu przetwornicy zalezy przede wszystkim
od konstrukcji transformatora, od prawidlowosci
jego wykonania zwigzanej z duzg pracochlonno$cia,
tym bardziej, ze wymagana obcigzalnosé tych urza-
dzen wynosi od kilku do kilkunastu watéw.

Istota wynalazku polega na tym, ze do wyjscia
przetwornicy wysokiego napigcia wielkiej czestotli-
wosci jest dolgczona cewka o uzwojeniu pierwot-
nym zbocznikowanym kondensatorem o duzej po-
Jjemnosci, ktére to uzwojenie polgczone jest w sze-
reg z uzwojeniem pierwotnym przekladnika pra-
dowego dolgczonym do wyjscia wzmacniacza. Do
wejscia tego wzmacniacza dolgczony jest zasilany
ze zr6dla napiecia, do ktérego dolaczony jest takze
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kondensator o duzej pojemnosci, sumator pola-
czony z korektorem, ktéry polaczony jest z uzwo-
jeniem wtérnym przekladnika pradowego zamyka-
jac obwéd pragdowego sprzezenia zwrotnego wzmac-
niacza. Sygnal zwrotny z przekladnika prgdowego
podawany jest poprzez korektor i sumator na wej-
$cie wzmacniacza.

Zgodnie z wynalazkiem uzwojenie pierwotne
przekladnika pragdowego dolgczone jest do kolekto-
ra tranzystora wzmacniacza w ukladzie wspdlnego
emitera, ktérego baza polaczona jest z masa po-
przez zaporowo spolaryzowang diode i z uzwoje-
niem wtérnym przekladnika pradowego, ktére z
drugiej strony poprzez rezystor korekcyjny przy-
lgczone jest do dzielnika rezystorowego utworzo-
nego przez szeregowo polaczone rezystory wilgczo-
ne miedzy zrédlo napiecia i mase stanowigc uklad
sumujacy.

Zaletg przetworniqy wedlug wynalazku jest moz-
liwosé zasilania bateryjnego i uniezaleznienie sig
od sieci pradu przemiennego. Ponadto przetworni-
ca zbudowana jest z typowych elementéw seryjnej
produkcji.

Przedmiot wynalazku uwidoczniony jest w przy-
kladzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1
przedstawia schemat blokowy, a fig. 2 — schemat
ideowy tranzystorowej przetwornicy duzej cze-
stotliwosci wysokiego napiecia.

Uzwojenie pierwotne cewki zaplonowej Tr, sil-
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nika spalinowego jest zbocznikowane kondensato-
rem C o duzej pojemnosci polgczonych z jednej
strony ze Zrodiem napiecia E, a z drugiej z uzwo-
jeniem pierwotnym przekladnika pradowego Tr,,
ktore przylaczone jest do wyjscia wzmacniacza W.
Natomiast do wuzwojenia wtoérnego przekladnika
pradowego Tr, przylaczony jest poprzez korektor
K, sumator S, ktéry z drugiej strony polgczony
jest z wejSciem wzmacniacza W tak, ze sygnal
zwrotny z przekladnika pradowego Tr, podawany
jest poprzez korektor K i sumator S na wejscie
wzmacniacza W, ktérego wyjscie polaczone jest z
uzwojeniem pierwotnym tego przekladnika prado-
wego Tr,, zamykajac petle sprzezenia zwrotnego.

W przykladowym wykonaniu uzwojenie pierwot-
ne przekladnika pradowego Tr, dolgczone jest do
kolektora tranzystora T, w ukladzie wspbélnego emi-
tera, ktérego baza polaczona jest z masa poprzez
spolaryzowang zaporowo diode 1D. Tranzystor T,
z diodg 1D stanowig realizacje wzmacniacza W. Do
bazy tranzystora T, dolgczone jest uzwojenie wtor-
ne przekladnika pradowego Tr, ktére z drugiej stro-
ny poprzez rezystor R; korekcyjny dolaczone jest
do dzielnika rezystorowego utworzonego przez sze-
regowo polgczone rezystory R; i R, stanowigce ele-
menty sumatora S. Dzielnik rezystorowy wigczony
jest pomiedzy Zrédio napiecia E i mase uktladu.

Ocena jako$ci prézni odbywa sie przez zblizenie
wolnego konca uzwojenia wtoérnego cewki zaplo-
nowej Tr; do badanego kanatu prézniowego. W za-
lezno$ci od stopnia prézni wystapi w kanale proz-
niowym — w poblizu koncéwki przyrzadu — swie-
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cenie, ktérego intensywnos$é i kolor zalezg od stop-
nia prézni.

Zastrzezenia patentowe

1. Tranzystorowa przetwornica duzej czestotli-
wosci wysokiego napiecia zwlaszcza do iskrowego
prébnika prézni zawierajgca generator wielkiej cze-
stotliwo$ci, znamienna tym, ze ma dolgczong do
wyjscia generatora cewke (Tr;), ktérej uzwojenie
pierwotne jest zbocznikowane kondensatorem (C)
o duzej pojemnosci i polgczone w szereg z uzwoje-
niem pierwotnym przekladnika pradowego (Tr,)
dolgczonym do wyjscia wzmacniacza (W), przy
czym do wejscia tego wzmacniacza (W) dolgczony
jest zasilany ze Zré6dia napiecia (E), do kt6érego do-
laczony jest takze kondensator (C), sumator (S) po-
laczony z korektorem (K) ktéry jest polaczony z
uzwojeniem wtérnym przektadnika pradowego (Trz)
zamykajac obw6d sprzezenia zwrotnego wzmacnia-
cza (W) tak, ze sygnat zwrotny z przekladnika
pradowego (Tr:) podawany jest poprzez korektor
(K) i sumator (S) na wejScie wzmacniacza (W).

2. Tranzystorowa przetwornica wedlug zastrz. 1,
znamienna tym, ze uzwojenie pierwotne przeklad-
nika pradowego (Tr,) dolgczone jest do kolektora
tranzystora (T,;) w ukladzie wspdlnego emitera,
ktérego baza polgaczona jest z masg poprzez za-
porowo spolaryzowana diode (1D) i z uzwojeniem
wtérnym przekiadnika pradowego (Tr,), ktoére z
drugiej strony poprzez rezystor (R3;) korekeyjny
przylaczone jest do dzielnika rezystorowego utwo-
rzonego przez Szeregowo polgczone rezystory (R,
R,) wlgczone pomiedzy zr6dlo napiecia (E) i mase,
stanowigc uklad sumujgcy.
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